
















































































专利名称(译) 含硼化合物，发光层为有机发光二极管和有机发光二极管器件

公开(公告)号 US20180013064A1 公开(公告)日 2018-01-11

申请号 US15/343199 申请日 2016-11-03

[标]申请(专利权)人(译) 国立清华大学

申请(专利权)人(译) 清大

当前申请(专利权)人(译) 清大

[标]发明人 WU TIEN LIN
LIN CHIH CHUN
LIU RAI SHUNG
CHENG CHIEN HONG

发明人 WU, TIEN-LIN
LIN, CHIH-CHUN
LIU, RAI-SHUNG
CHENG, CHIEN-HONG

IPC分类号 H01L51/00 C07F5/02 C09K11/02 C09K11/06 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/008 C09K11/06 C09K11/025 H01L51/0072 C07F5/027 H01L2251/552 C09K2211/1007 
C09K2211/1096 C09K2211/1029 C09K2211/1014 H01L51/5028 H01L51/0059 H01L51/0071 H01L51
/0074 H01L51/5012

优先权 105121773 2016-07-11 TW

其他公开文献 US10355226

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开涉及包含式（I）的结构的含硼化合物，以及该化合物作为掺杂剂
在有机发光二极管的发光层中的用途。本公开还涉及有机发光二极管的
发光层和有机发光二极管装置。
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